Radiation generating diodes

Dispositifs générateurs de radiations - Strahlungserzeugende Elemente
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€QY455 | Similar to CQY25 but hybrid construction instead of momolithic NS287
CQY46 3 50 100 | 25 0,8 2 20 650 100 750 NS288 GaAsP (R)
CcQY47 3 50 | 100 25 0,8 2 20 | 650 100 750 [NS288 | GaAsP (R)
CQY49B | 2 | 100 | 150 25 0,5 1,5 { 50 | 930 55 1 600 | 350 80 665 110? GaAs
CQY49C 2 100 150 ¢ 25 5 1,5 50 930 55 i 600 350 15 665 110 GaAs
CQY50 2 {100 | 15025 700 180 1,5 | 50 | 930 45 |1 600 | 350 35 660 |NS249 | GaAs
CQY52 2 | 100 | 15025 {1500 450 1,5 | 50 | 930 45 § 1 600 | 350 35 660 |NS249 | GaAs
€QYs3 3 70 125§ 45 D,115 1,75% 10 690! 110 320 110 GaAsP (R)
CQY54 3 50 100 pB7,5 0,9 2 20 650 60 1 80 625 NS306 GaAsP (R)
CQY55 Similar as €QY25 with a clear encapsulation and different pinning
€QY58 2 50 75125 °500| 800 1,5 20 875 80 1 20 20 10 1000 NS300 GaAs
€QY59 3 50 75125 °300| 500 1,5 | 20 | 875 70 |1 20 20 25 1000 [NS316 | GaAs
CQY61 3 50 100 1 2 20 650 70 750 NS288 GaAsP (R)
CQY61A 3 50 100 2 2 20 650 70 750 NS288 GaAsP (R)
CQY61B 3 20 100 | 25 1,5 2 20 70 500 NS288 GaAsP (R)
CQY63 9 diodes CQYSO in line
CQY64 12 diodes CQY50 in line
cQY65 3 40 | 1001 25 1,2 2 20 | 650 10 10 NS266C| GaAsP (R)
€QY66 3 40 1 100 25 1,2 2 20 | 565 500 | 500 NS266C| GaP ©)
CQY67 3 40 100 | 25 1,2 2 20 580 500 500 NS266C} GaAsP (Y)
cQy71s | 5 50 | 100/ 25 0,25} 2 20 | 660 90 NS307 | GaAsP (R)
CcQY72L 5 50 100 | 25 2 3,2 20 560 100 0,5 70 350 NS290 GaP (G)
cQY73 5 50 100 | 25 2 3,2 20 560 100 g,5 40 NS285 GaP (G)
CQY74L | 5 50 | 100 25 3 3,2 | 20 | 590 (100 | 0,5 70 350 |NS290 | GaAsP (Y)
CQY75 5 50 100 ] 25 3 3,2 20 590 100 0,5 40 NSZQSl GaAsP (Y)
CQY77A 230 350 | 40 ©2500{2000! 1,7 | 100 950! 40 1000} 1000100 |¢=6grad | 500 1 IOBl GaAs -
CQY778B 230 3501 40 °4000§3200 1,7 | 100 950! 40 1000} 1000100 |¢=6grad |S00 1 IOB] GaAs -11
cQY77¢ 230 | 350 40 °6300{ 5000 1,7 [ 100 [ 9508 [ 40 1000} 1000{100 |¢=6grad |500 IIOB3 GaAs -I1I1I
CQY78A 230 | 350 40 °2500(2000! 1,7 1100 | 950! 40 1000 1000{100 |[¢=40grad| 500 IIOB3 GaAs -1
CQY78B 230 350 40 °4000) 3200 1,7 {100 950! 40 1000 | 1000{100 [#=40grad) 500 HOB3 GaAs -1I
CQY78C 230 350 | 40 °6300{ 5000 1,7 | 100 9501 40 1000| 1000100 |¢=40grad| 500 1108 GaAs -III
cQY79 3 50 100 0,3! 5 100 NS133 GaAsP (R)
cQY80 Optically coupled isolator , see page 204
cQysl1 5 3 30 400 25 0,1 2 20 650 60 ] 90 150 NS307 GaAs? (R)
cqQY81a®| 3 30 | 4004 25 0,254 2 20 90 150 | NS307 | GaAsP (R)
cQY81B¢| 3 30 { 400 25 0,25} 2 20 90 150 | NS307 | GaAsP (R)
cqQysic3] 3 25 | 400 25 0,25{ 2 20 90 150 | NS307 | GaAsP (Y)
€QYs2¢s| 5 20 | 5301 25 3,34 60c 115 GaAsP x)
CQ¥Y845 | 3 | 30 | 400 0,1 2 20 85 GaAsP ®)
CQY85 5 50 80| 65 1,6 2 20 660 80 0,5 90 940 N§328 GaAsP (R)
CQY86 5 50 80| 65 2 3,2 20 560 100 0,5 90 940 Ng328 GaP (G)
€Q¥87 5 50 80| 65 3 3,2 20| 590 {100 | 0,5 90 940 | NS328 | GaAsP Y)
cQY8s 3 10 60| 60 500 2! 5 30 50 NS306 GaAsP (R)
€QY89 2 250 751 45 500" 1,3 50 100 0,75 { N§372
€QY91a3| 5 25 | 800 25 0,4 2 20 | 660 50 NS329A| GaAsP (R)
CQY91K®| § 25 | 800 25 0,4 2 20 | 660 50 NS329B| GaAsP (R)
CQY9245| 5 25 800 | 25 0,4 2,2 20 560 50 NS329A| GaP (G)
CQY92KS| 5 25 800 25 0,4 3,2 20 560 50 NS8329B| GaP G)
CQY9345| 5 25 800 ) 25 0,4 3,2 20 590 50 NS329A( GaaAsP (Y)
CcQY93K>| 5 25 800 | 25 0,4 3,2 20 590 50 NS329B| GaAsP )
CQY9%4 3 20 60| 55 0,5"| 3 10 | 560 30 750 | NS306 | GaP )
CQY95 3 20 60| 55 ag,3" 3 10 560 60 750 NS306 GaPr (G)
CQY96 3 20 60| 55 0,5" 3 10 580 30 750 NS306 GaAsP (Y)
CQY97 3 20 601 55 0,3" 3 10 580 60 750 NS306 GaAsP (Y)
CQY99 5 150 210| 25 15000 | 1400 1,71100 925 50 1 1000| 1000{ 1000 60 350 NS372 GaAs

(') typical value
(") minimum value

(!) maximum value

(1) with lens

(2) with reduced height
(3} with plane window
(4) with thicker lems
(5) 7 segment display
(6) 5 segment display

(a) also available with ¢e =1,6 ;3 2,5 ; 4 oW

(b) Lv = 100 Ft - L at L
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